Stabilizator o napieciu wejsciowym do 75 V DC

Wyrdzniajgcym parametrem
tego stabilizatora jest napiecie
wejsciowe, ktore moze wynosic¢

nawet 75 V DC. Napigecie

o takich wartosciach raczej

nie wystepujq w sprzecie
elektronicznym powszechnego
uzytku, ale spdéjrzmy z drugiej
strony — maksymalne napiecia
popularnych stabilizatoréw
LM78 Iub LM2576 siegajq 45 V.
To wyklucza ich stosowanie

w pewnych aplikacjach.

Nie zastosujemy takich stabilizatoréw w sy-
stemach gdzie standardem jest napiecie o war-
toéci 48 V (np. urzadzenia telekomunikacyjne,
elektryczne wozki widlowe). Takze ryzykow-
ne byloby zastosowanie w systemie o napie-
ciu 42 V - rozsadny konstruktor nie zastosuje
komponentéw niemajacych pewnego zapasu
wytrzymaloéci. W powyzszych przypadkach
doskonale sprawdzi sie prezentowany stabili-
zator, poniewaz zapewnia bezpieczny margines
tolerancji dla wartosci napiecia zasilajacego.
Popularnym zastosowaniem, w ktérym moze
pracowac, jest PoE (Power over Ethernet), czyli
zasilanie urzadzen przez sie¢ Ethernet. W tym
standardzie warto$¢ napiecia powinna wynosi¢
48V, a w praktyce waha sie od 25 V do 60 V.

Prezentowany stabilizator (rysunek 1)
moze pracowaé w zakresie napiecia wejéciowe-
go od 20 do 75 V. Napiecie wyjSciowe wynois
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12V, a prad obciazenia do 500 mA. Za pomoca

zmiany komponentéw przetwornicy napiecie
wyjSciowe moze by¢ zmieniane w zakresie
2,5...15 V. Sprawnos¢ jest rzedu 80%. Wymiary
kompletnej przetwornicy to 48 mmx23 mmx
15 mm.

Uktad LM5007 to przetwornica impulsowa
obnizajaca napiecie. Do pracy wymaga tylko kil-
ku element6w zewnetrznych. Dioda D1 zabez-
piecza przed niewlasciwa polaryzacja, a kon-
densatory C2 i C3 filtrujg zasilanie. Powinny
one mie¢ napiecie przebicia co najmniej 80 V.
Rezystor R4 ustala ograniczenie prgdowe ukla-
du na poziomie 500 mA. Przy takim pradzie
stabilizator znacznie si¢ nagrzewa i nie moze
pracowac w sposob ciagly. Wartos¢ pradu wyj-
Sciowego dla pracy ciaglej nie powinna prze-
kracza¢ 300 mA (z mozliwoscig krétkotrwatego
przeciagzenia do 500 mA). Dzielnik zlozony z re-
zystoréw R3 i R5 okresla warto$¢ napiecia wyj-
Sciowego. Dla R3=3,9 k() napiecie wyjsciowe
wynosi 12,25 V. Zmieniajac R3 na 1 k{2 mozna
uzyskac napiecie 5 V. Rezystor R2 oraz konden-
satory C5 i C6 tworza filtr wyjsciowy, a dioda
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Rysunek 1. Schemat ideowy przetwornicy z LM5007
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W ofercie AVT*

AVT-1764 A

Dodatkowe materiaty na CD lub FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10

e wzory ptytek PCB

* karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-
tow oznaczonych w Wykazie elementow
kolorem czerwonym

R1, R4: 100 kQ (SMD 1206)

R2: 2,2 Q (SMD 1206)

R3, R6: 3,9 kQ (SMD 1206)

*R3, R5: 1 kQ (SMD 1206, R3 - opis w tek-

scie)

C2: 10 pF/100 V

C3: 100 nF/100 V (SMD 1206)

C5: 10 wF/16 V (SMD ,C")

C1, C4, C6: 100 nF (SMD 1206)

D1, D2: BYS11-90

D3: dioda Zenera 20 V (SMD)

LED1: dioda LED SMD

IC1: LM5007 (MSOPS8)

L1: 100 wH/min. 0,5 A (SMD)

CON1, CON2: DG301-2

LED1 sygnalizuje obecno$¢ napiecia wyjécio-
wego. Dioda Zenera D3 na napiecie 20 V zostala
zastosowana na wypadek awarii stabilizatora.
Jesli wysokie napiecie wejsciowe w jaki$ sposob
przedostanie sig do wyjscia, to zadaniem diody
jest spowodowanie przeplywu duzego pradu
przez R2 i w efekcie jego uszkodzenie. Urza-
dzenie dotaczone do wyjscia ma duze szanse na
przetrwanie takiej awarii.

Schemat montazowy stabilizatora pokaza-
no na rysunku 2. Montaz wykonujemy w spo-
s6b typowy. Kondensator C2 —powinien by¢
zamontowany poziomo, aby nie wystawal poza
obrys pozostalych elementéw. Po zmontowaniu
uktad od razu jest gotowy do pracy, ale pierwsze
uruchomienie dobrze jest wykona¢ przy zasila-

niu niskim napieciem np. 20 V. KS
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Rysunek 2. Schemat montazowy
przetwornicy z LM5007
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